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S-8424Aシリーズは、メイン電源とバックアップ電源の切り換え回路を1チップで構成することのできるCMOS IC
です。1チップに2個のボルテージレギュレータ、3個の電圧検出器電源切り換えスイッチとその制御回路等を内蔵

しています。 

メイン電源とバックアップ電源の切り換え機能の他に、電源電圧に対応した3種類の電圧検出出力信号をマイクロ

コンピュータなどに供給できます。 

また、スイッチ制御に特殊シーケンスを採用することにより、バックアップ電源の有効利用が実現でき、バック

アップシステム構築に最適なICです。 
 

 特長 
• 低消費電流 

通常動作時 ：15 μA Max.（VIN = 6 V） 
バックアップ時 ：2.1 μA Max. 

• ボルテージレギュレータ 

出力電圧精度 ：±2% 
出力電圧 ：2.3 ∼ 5.4 Vの範囲で0.1 Vステップで独立に選択可能 

• 3種類（CS、PREEND 、RESET ）の電圧検出器を内蔵 
検出電圧精度 ：±2% 
検出電圧 ：2.4 ∼ 5.3 Vの範囲で0.1 Vステップで選択可能（CS電圧検出器） 
   1.7 ∼ 3.4 Vの範囲で0.1 Vステップで選択可能（PREEND 、RESET 電圧検出器） 

• メイン電源とバックアップ電源の切り換え回路を1チップで構成可能 

• バックアップ電源の有効利用が可能 

• 特殊シーケンスの採用 

メイン電源電圧がスイッチ部の動作する初期電圧に達しない状態では、バックアップ電圧は出力されま

せん。 

• 鉛フリー、Sn 100%、ハロゲンフリー*1 

 
*1. 詳細は「 品目コードの構成」を参照してください。 

 

 パッケージ 
• 8-Pin TSSOP 
 

 用途 
• カメラ一体型VTR 
• デジタルカメラ 
• メモリカード 
• その他SRAMバックアップ機器 
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 品目コードの構成 

1. 製品名 

テープ仕様でのICの向き 
 
パッケージ略号 
 FT： 8-Pin TSSOP 
 
追番 

環境コード 
 U： 鉛フリー（Sn 100%）、ハロゲンフリー 
 G： 鉛フリー（詳細は販売窓口までお問い合わせください。） 

S-8424A  xx  FT - TB - x 

 

2. パッケージ 
 

パッケージ名 
図面コード 

パッケージ図面 テープ図面 リール図面 

8-Pin TSSOP 
環境コード = G FT008-A-P-SD FT008-E-C-SD FT008-E-R-SD 
環境コード = U FT008-A-P-SD FT008-E-C-SD FT008-E-R-S1 
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3. 製品名リスト 
 

項 目 

型 名 

パッケージ 
出力電圧 

(V) 
CS 電圧 

(V) 
RESET 電圧 

(V) 
PREEND 電圧 

(V) 

スイッチ電圧 
(V) 

 VRO VOUT −VDET1 +VDET1 −VDET2 +VDET2 −VDET3 +VDET3 VSW1 

S-8424AAAFT-TB-x 8-Pin TSSOP 3.000 3.000 3.300 3.401 2.200 2.312 2.600 2.748 +VDET1 ×0.85 
S-8424AABFT-TB-x 8-Pin TSSOP 3.300 3.300 4.000 4.129 2.300 2.420 2.500 2.640 +VDET1 ×0.77 
S-8424AACFT-TB-x 8-Pin TSSOP 3.200 3.200 3.300 3.401 2.400 2.528 2.600 2.748 +VDET1 ×0.85 
S-8424AADFT-TB-x 8-Pin TSSOP 5.000 5.000 4.600 4.753 2.300 2.420 2.500 2.640 +VDET1 ×0.77 
S-8424AAEFT-TB-x 8-Pin TSSOP 3.150 3.150 4.200 4.337 2.300 2.420 2.500 2.640 +VDET1 ×0.77 
S-8424AAFFT-TB-x 8-Pin TSSOP 3.200 3.200 4.400 4.545 2.400 2.528 2.600 2.748 +VDET1 ×0.77 
S-8424AAGFT-TB-x 8-Pin TSSOP 2.800 2.800 4.400 4.545 2.400 2.528 2.600 2.748 +VDET1 ×0.77 
S-8424AAHFT-TB-x 8-Pin TSSOP 5.000 5.000 4.600 4.753 2.550 2.690 2.700 2.856 +VDET1 ×0.77 
S-8424AAJFT-TB-x 8-Pin TSSOP 3.100 3.100 4.400 4.545 2.200 2.312 2.600 2.748 +VDET1 ×0.77 
S-8424AAKFT-TB-x 8-Pin TSSOP 3.200 3.200 4.600 4.753 2.400 2.528 2.600 2.748 +VDET1 ×0.77 

注意 スイッチ電圧（VSW1）が、RESET 検出電圧（−VDET2）以上になるようCS電圧を設定してください。 

備考1. 選択範囲は以下のとおりです。 
VRO, VOUT ：2.3 ∼ 5.4 V（0.1 Vステップ） 
−VDET1 ：2.4 ∼ 5.3 V（0.1 Vステップ） 
−VDET2 ：1.7 ∼ 3.4 V（0.1 Vステップ） 
−VDET3 ：1.7 ∼ 3.4 V（0.1 Vステップ） 
VSW1 ：+VDET1 ×0.85または+VDET1 ×0.77 

2. 上記以外の製品をご希望のときは、販売窓口までお問い合わせください。 

3. x：GまたはU 

4. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。 
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 ブロック図 
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図1 ブロック図 
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 ピン配置図 
1. 8-Pin TSSOP 

7
6
5

8
2
3
4

1

Top view

 

表1 
端子番号 端子名 端子内容 

1 VSS グランド端子 
2 PREEND  PREEND 電圧検出器の出力端子 
3 VBAT*1 バックアップ電源入力端子 
4 CS CS電圧検出器の出力端子 
5 RESET  RESET 電圧検出器の出力端子 

図2 6 VOUT*2 ボルテージレギュレータ2の出力端子 
 7 VIN*3 メイン電源入力端子 

 8 VRO*4 ボルテージレギュレータ1の出力端子 
    
 *1 ~ 4. VBAT、VOUT、VIN、VRO端子は、VSS（GND端子）と

の間にコンデンサを付加してください。 
（「 標準回路」参照。）  
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 絶対最大定格 
表2 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
項目 記号 定格 単  位 

メイン電源入力電圧 VIN VSS−0.3 ∼ VSS+18 V 
バックアップ電源入力電圧 VBAT VSS−0.3 ∼ VSS+18  
ボルテージレギュレータの出力電圧 VRO, VOUT VSS−0.3 ∼ VIN+0.3  
CS出力電圧 VCS VSS−0.3 ∼ VSS+18  

出力電圧　 RESET  RESETV   

出力電圧 PREEND  PREENDV   
許容損失 PD 300（基板未実装時） mW 
  700*1  
動作周囲温度 Topr −40 ∼ +85 °C 
保存温度 Tstg −40 ∼ +125  

*1. 基板実装時 
   [実装基板] 
    (1) 基板サイズ ：114.3 mm×76.2 mm×t1.6 mm 
    (2) 名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越え

ると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
 

（1）基板実装時 （2）基板未実装時 
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図3 パッケージ許容損失 
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 電気的特性 

1. S-8424AAAxx 
表3 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 7.2 V, IRO = 3 mA 2.940 3.000 3.060 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 7.2 V, IRO = 3 mA ― 41 59 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 7.2 V, IRO = 0.1 ~ 10 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 4 ~ 16 V, IRO = 3 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ∼ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 7.2 V, IOUT = 23 mA 2.940 3.000 3.060 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 7.2 V, IOUT = 23 mA ― 187 252 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 7.2 V, IOUT = 0.1 ~ 60 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 4 ~ 16 V, IOUT = 23 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 3.234 3.300 3.366 V 2 
CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 3.319 3.401 3.482 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.156 2.200 2.244 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.256 2.312 2.367 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.548 2.600 2.652 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.682 2.748 2.814 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  
シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.83 
+VDET1 

× 0.85 
+VDET1 

× 0.87 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 3.6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/ 

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/ 

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 3.6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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2. S-8424AABxx 
表4 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 30 mA 3.234 3.300 3.366 V 1 

ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 30 mA ― 356 474 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 40 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 30 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 3.234 3.300 3.366 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ~ 60 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ~ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 3.920 4.000 4.080 V 2 

CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 4.030 4.129 4.228 V  

RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.254 2.300 2.346 V  

RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.362 2.420 2.478 V  

PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.450 2.500 2.550 V  

PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.576 2.640 2.703 V  

動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  

シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 

     PREEND  1.50 2.30 ― mA  

     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 

VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 

  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  

  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  

   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  

バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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3. S-8424AACxx 
表5 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 3.6 V, IRO = 15 mA 3.136 3.200 3.264 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 3.6 V, IRO = 15 mA ― 181 243 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 3.6 V, IRO = 0.1 ~ 20 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 3.6 ~ 16 V, IRO = 15 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 3.6 V, IOUT = 15 mA 3.136 3.200 3.264 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 3.6 V, IOUT = 15 mA ― 123 167 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 3.6 V, IOUT = 0.1 ~ 20 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 3.6 ~ 16 V, IOUT = 15 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 3.234 3.300 3.366 V 2 
CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 3.319 3.401 3.482 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.352 2.400 2.448 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.467 2.528 2.589 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.548 2.600 2.652 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.682 2.748 2.814 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  
シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.83 
+VDET1 

× 0.85 
+VDET1 

× 0.87 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 3.6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 3.6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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4. S-8424AADxx 
表6 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 30 mA 4.900 5.000 5.100 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 30 mA ― 356 474 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 40 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 30 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 4.900 5.000 5.100 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ~ 60 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ~ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 4.508 4.600 4.692 V 2 
CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 4.639 4.753 4.867 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.254 2.300 2.346 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.362 2.420 2.478 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.450 2.500 2.550 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.576 2.640 2.703 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  
シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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5. S-8424AAExx 
表7 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 30 mA 3.087 3.150 3.213 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 30 mA ― 356 474 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 30 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 30 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 3.087 3.150 3.213 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ~ 60 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ~ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 4.116 4.200 4.284 V 2 
CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 4.233 4.337 4.441 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.254 2.300 2.346 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.362 2.420 2.478 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.450 2.500 2.550 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.576 2.640 2.703 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  
シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 

 NO
T 

RE
CO

MMEN
DE

D 
FO

R 
NE

W
 D

ES
IG

N



バッテリバックアップ切換用IC  
S-8424Aシリーズ Rev.4.0_00 

 

12  

6. S-8424AAFxx 
表8 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 30 mA 3.136 3.200 3.264 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 30 mA ― 356 474 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 30 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 30 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 3.136 3.200 3.264 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ~ 50 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ~ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 4.312 4.400 4.488 V 2 
CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 4.436 4.545 4.654 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.352 2.400 2.448 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.467 2.528 2.589 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.548 2.600 2.652 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.682 2.748 2.814 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  

シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 
スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 

+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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7. S-8424AAGxx 
表9 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 
回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 30 mA 2.744 2.800 2.856 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 30 mA ― 356 474 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 30 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 30 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 2.744 2.800 2.856 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ~ 50 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ~ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 4.312 4.400 4.488 V 2 
CS解除電圧  +VDET1   4.436 4.545 4.654 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.352 2.400 2.448 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.467 2.528 2.589 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.548 2.600 2.652 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.682 2.748 2.814 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  
シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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8. S-8424AAHxx 
表10 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 
回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 30 mA 4.900 5.000 5.100 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 30 mA ― 356 474 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 40 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 30 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 4.900 5.000 5.100 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ~ 60 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ~ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 4.508 4.600 4.692 V 2 
CS解除電圧  +VDET1   4.639 4.753 4.867 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.499 2.550 2.601 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.625 2.690 2.754 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.646 2.700 2.754 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.787 2.856 2.924 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  
シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 NO
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9. S-8424AAJxx 
表11 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 10 mA 3.038 3.100 3.162 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 10 mA ― 123 167 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 15 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 10 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 3.038 3.100 3.162 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ∼ 60 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ∼ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ∼ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 4.312 4.400 4.488 V 2 
CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 4.436 4.545 4.654 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.156 2.200 2.244 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.256 2.312 2.367 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.548 2.600 2.652 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.682 2.748 2.814 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET3  
シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
4 

 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
5 

 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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10. S-8424AAKxx 
表12 電気的特性 

（特記なき場合：Ta=25°C） 
 

項  目  記号  条  件 Min. Typ. Max. 単位 
測定 

回路 

ボ 

ル 

テ 

ー 

ジ 

レ  

ギ 

ュ 

レ 

ー 

タ 

出力電圧1  VRO  VIN = 6 V, IRO = 10 mA 3.136 3.200 3.264 V 1 
ドロップアウト電圧1  Vdrop1  VIN = 6 V, IRO = 10 mA ― 123 167 mV  

負荷安定度1  ΔVRO1  VIN = 6 V, IRO = 0.1 ~ 15 mA ― 50 100 mV  

入力安定度1  ΔVRO2  VIN = 6 ~ 16 V, IRO = 10 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数1 
 ΔVRO  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VRO  

出力電圧2  VOUT  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA 3.136 3.200 3.264 V  

ドロップアウト電圧2  Vdrop2  VIN = 6 V, IOUT = 50 mA ― 401 540 mV  

負荷安定度2  ΔVOUT1  VIN = 6 V, IOUT = 0.1 ~ 60 mA ― 50 100 mV  

入力安定度2  ΔVOUT2  VIN = 6 ~ 16 V, IOUT = 50 mA ― 5 20 mV  

出力電圧温度係数2 
 ΔVOUT  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・VOUT  

メイン電源入力電圧  VIN  ⎯ ― ― 16 V  

電  

圧  

検  

出  

器 

CS検出電圧  −VDET1  VIN電圧検出 4.508 4.600 4.692 V 2 
CS解除電圧  +VDET1  ⎯ 4.639 4.753 4.867 V  
RESET 検出電圧   −VDET2  VOUT電圧検出 2.352 2.400 2.448 V  
RESET 解除電圧  +VDET2  ⎯ 2.467 2.528 2.589 V  
PREEND 検出電圧   −VDET3  VBAT電圧検出 2.548 2.600 2.652 V  
PREEND 解除電圧  +VDET3  ⎯ 2.682 2.748 2.814 V  
動作電圧  Vopr  VIN  or  VBAT 1.7 ― 16 V  

検出電圧温度係数 
 Δ−VDET1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm/

°C 
 

 ΔTa・−VDET1  

 
 Δ−VDET2  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm
/°C 

 
 ΔTa・−VDET2  

 
 Δ−VDET3  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm
/°C 

 
 ΔTa・−VDET3  

シンク電流  ISINK  VDS = 0.5 V, VIN = VBAT = 2.0 V RESET  1.50 2.30 ― mA 3 
     PREEND  1.50 2.30 ― mA  
     CS 1.50 2.30 ― mA  

リーク電流  ILEAK  VDS = 16 V, VIN = 16 V ― ― 0.1 μA  

ス 

イ 

ッ 

チ 

部 

スイッチ電圧  VSW1  VBAT = 2.8 V, VIN電圧検出 
+VDET1 

× 0.75 
+VDET1 

× 0.77 
+VDET1 

× 0.79 
V 4 

CS出力禁止電圧  VSW2  VBAT = 3.0 V, VOUT電圧検出 
VOUT 

× 0.93 
VOUT 

× 0.95 
VOUT 

× 0.97 
V 5 

VBAT側スイッチリーク電流  ILEAK  VIN = 6 V, VBAT = 0 V ― ― 0.1 μA 6 
VBAT側スイッチ抵抗  RSW  VIN = オープン, VBAT = 3.0 V, IOUT = 10 ~ 500 μA ― 30 60 Ω 7 

スイッチ電圧温度係数 
 ΔVSW1  

Ta = −40°C ~ +85°C ― ±100 ― 
ppm
/°C 

4 
 ΔTa・VSW1  

CS出力禁止電圧温度係数 
 ΔVSW2  

Ta = −40°C ∼ +85°C ― ±100 ― 
ppm
/°C 

5 
 ΔTa・VSW2  

総 

合 

消費電流  ISS1  VIN = 6 V, VBAT = 3.0 V, 無負荷 ― 7 15 μA 8 
  IBAT1    ― 0.26 0.50 μA  
  IBAT2  VIN =オープン, VBAT = 3.0 V, 無負荷 Ta = 25°C ― 1.0 2.1 μA  
   Ta = 85°C ― ― 3.5 μA  
バックアップ電源入力電圧 VBAT  ⎯ 1.7 ― 4.0 V 7 

備考 測定回路欄の番号は、「 測定回路」の回路番号に対応しています。 
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 測定回路 

1. 2. 

 

↓ V 
10 μF 

VRO or 
VOUT 

VIN 

VSS 

VIN 

 

 

VSS 

 RESET 

VIN
 VBAT  VOUT 

 CS 

100 kΩ 

VIN 

100 kΩ 

PREEND 

100 kΩ 

V VBAT 

VDET3測定時には、VINに6 Vを印加する。 

V V V 

V 

 
3. 4. 

A 
VDS 

VIN 

VIN 

VSS 

 CS 

 RESET 

A  VBAT  VOUT 

PREEND A 

 

 

VBAT 
VIN 

 VOUT VIN 

VSS 

VBAT 

V V 

VINに6 V印加後、測定する。 

5. 6. 

 
 VOUT VIN 

VSS  CS 
F.G. 

VBAT 

VBAT 
オシロスコープ 

オシロスコープ 

100 kΩ 

 

 

VSS 

A VIN 

VBAT 

VIN 

 
7. 8. 

 
IOUT 

VBAT 

 VOUT VIN 

VSS 

VBAT 

V 

VINに6 V印加後、オープンにして測定する。 

↓ VIN 

 

VBAT VIN 

VIN 

VSS 

VBAT 

A A IBAT 
ISS 

IBAT2測定時には、VINに6 V印加後、VINを 
オープンにして、IBATを測定する。  

  
図4 測定回路 
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 動作タイミングチャート  

 

 

 

備考 CS、PREEND 、RESET は、VOUTにプルアップされています。縦軸は任意スケールです。 

 

図5 動作タイミングチャート 

VIN (V) 

VRO (V) 

VOUT (V) 

VBAT (V) 

VCS (V) 

VPREEND (V) 

VRESET (V) 
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 動作説明 
S-8424Aシリーズの内部構成は、以下のとおりです。 
 
• 入力電圧（VIN）を定電圧化して、VROに出力するボルテージレギュレータ1 
• 入力電圧（VIN）を定電圧化して、VOUTに出力するボルテージレギュレータ2 
• 入力電圧（VIN）を監視するCS電圧検出器 
• 入力電圧（VBAT）を監視するPREEND 電圧検出器 
• 出力電圧（VOUT）を監視するRESET 電圧検出器 
• スイッチ部 
以下にそれぞれの機能と動作について説明します。 
 

1. ボルテージレギュレータ 
ドロップアウト電圧の小さいボルテージレギュレータが内蔵されています。VRO、VOUT端子（ボルテ

ージレギュレータの出力端子）電圧は2.3 ∼ 5.4 Vの範囲で0.1 Vステップで独立に出力電圧を選択できま

す。 
 
【ドロップアウト電圧Vdrop1、Vdrop2】 

電気的特性の表に記載されている出力電圧1の条件のときに、VRO端子から出力される電圧をVRO(E)

とします。入力電圧VINを下げて行き、VRO端子からの出力電圧がVRO(E)の98%となるときの入力電

圧をVIN1とすると、ドロップアウト電圧（Vdrop1）は次の式により定義されます。 
Vdrop1 = VIN1 − VRO(E) × 0.98 

同様にして、電気的特性の表に記載されている出力電圧2の条件で出力されるVOUT端子の電圧を

VOUT(E)とし、VOUT端子からの出力電圧がVOUT(E)の98%となるときの入力電圧をVIN2とすると、ドロ

ップアウト電圧（Vdrop2）は次の式により定義されます。 
Vdrop2 = VIN2 − VOUT(E) × 0.98 

 
2. 電圧検出器 

ヒステリシス特性を持った、高精度低消費電流の電圧検出器が3個内蔵されています。CS電圧検出器は

VINとVBATの両端子から電力が供給されているので、メイン電源またはバックアップ電源が動作電圧範

囲内（1.7 ∼ 16 V）にあれば出力が不定になることはありません。なお、出力はすべてNchオープンドレ

インですので、100 kΩ程度のプルアップ抵抗が必要です。 
 
2.1 CS電圧検出器 

CS電圧検出器は、入力電圧（VIN）（VIN端子電圧）を監視しています。検出電圧は、2.4 ∼ 5.3 Vの
範囲で0.1 Vステップで選択できます。検出結果はCS端子に出力され、検出電圧以下ではロウレベ

ルを、解除電圧以上ではハイレベルをそれぞれ出力します（ただし、VOUT端子電圧がCS出力禁止

電圧（VSW2）の場合はロウレベルになります）。 

 入力電圧 
解除電圧 

出力電圧 

検出電圧 

 
 

図6 電圧検出器の検出と解除電圧の定義 
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2.2 PREEND 電圧検出器 

PREEND 電圧検出器は、入力電圧（VBAT）（VBAT端子電圧）を監視しています。検出電圧は、1.7 
∼ 3.4 Vの範囲で0.1 Vステップで選択できます。 また、RESET 電圧と一定の電圧差を持たせて、

より高い電圧に選定することもできます。 この機能によりバックアップ電源が残り少なくなってい

ることを事前に知らせます。 検出結果はPREEND 端子に出力され、検出電圧以下ではロウレベル

を、解除電圧以上ではハイレベルをそれぞれ出力します。なお、PREEND 電圧検出器の電源は、

VIN端子から供給されています。 また、VIN端子からVOUT端子に電圧が供給されている（VIN≧VSW1）

時のみ出力は有効となり、VBAT端子からVOUT端子に電圧が供給されている（VIN＜VSW1）時の出

力は、ロウレベルとなります。 
 

2.3 RESET 電圧検出器 

RESET 電圧検出器は、出力電圧（VOUT）（VOUT端子電圧）を監視しています。検出電圧は、1.7 
∼ 3.4 Vの範囲で0.1 Vステップで選択できます。 検出結果はRESET 端子に出力され、検出電圧以

下ではロウレベルを、解除電圧以上ではハイレベルをそれぞれ出力します。なお、VOUT端子電圧

が1.0 V以上ならばRESET 端子の出力は、正常論理を出力します。 
 
注意 PREEND 、RESET 電圧検出器は、検出する端子が異なります。実使用上ではVBAT側から

電流を取るので、M1がONの時にはM1の入出力電圧差（Vdif）を考慮してください。 
 

3. スイッチ部 

スイッチ部はVSW1、VSW2検出回路、スイッチ制御回路、ボルテージレギュレータ2およびスイッチトラン

ジスタM1から構成されています（図7 スイッチ部参照）。 
 

 

M1 VBAT VIN 

VOUT 

図7 スイッチ部 

スイッチ 
制御回路 

VSW1 
検出回路 

REG2 

VSW2 
検出回路 

 
 

 

3.1 VSW1検出回路 

VSW1検出回路は、電源電圧（VIN）を監視し、検出結果をスイッチ制御回路へ送信します。検出電圧

（VSW1）は、CS解除電圧（+VDET1）の77±2%または85±2%に設定できます。 
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3.2 VSW2検出回路 

VSW2検出回路には、VOUT端子電圧を監視し、CS解除電圧出力をVOUT端子電圧がVSW2電圧に上昇

するまで、ロウレベルに保持させる機能があります。VOUT端子電圧がボルテージレギュレータ2の
出力電圧（VOUT）の95±2%に上昇したその時に、VIN端子電圧がCS解除電圧（+VDET1）以上に上昇

しているとCS端子の出力をロウレベルからハイレベルに変化させます。一方、VIN端子電圧がCS検
出電圧（−VDET1）以下に下がれば、VSW2電圧とは無関係にCS端子の出力は、ハイレベルからロウレ

ベルに変化します。 
また、VOUT端子電圧がアンダーシュートを起こし、VSW2電圧以下に下がっても、VIN端子電圧が

CS検出電圧（−VDET1）以上であれば、CS端子の出力はハイレベルを保持します。 
 

3.3 スイッチ制御回路 

スイッチ制御回路は、ボルテージレギュレータ2およびスイッチトランジスタM1を制御しています。

電源電圧（VIN）（あるいは電源電圧（VBAT））のシーケンスに対応して特殊シーケンス状態と、通

常シーケンス状態とがあります。電源電圧（VIN）が上昇し、CS解除電圧（+VDET1）以上になると通

常シーケンス状態に入り、それまでは特殊シーケンス状態を保持します。 
 
(1) 特殊シーケンス状態 

スイッチ制御回路は、初期状態からメイン電源電圧（VIN）が接続され、CS解除電圧（+VDET1）

以上に達するまでは、バックアップ電源の消耗を防ぐため、VSW1検出回路の状態に関わらず、

ボルテージレギュレータ2をONし、スイッチトランジスタM1をOFFとしています。この状態を

特殊シーケンス状態と呼びます。 
 

(2) 通常シーケンス状態 
スイッチ制御回路は、特殊シーケンス状態から一度でもメイン電源電圧（VIN）がCS解除電圧

（+VDET1）以上に達すると、通常シーケンス状態になります。 
一旦通常シーケンスに入ると、VINによって、表13のようにボルテージレギュレータ2とスイッ

チトランジスタM1のON／OFFを切り換えます。なお、ボルテージレギュレータ2がOFFから

ONへの切り換えに要する時間は、最大で数百μsかかります。この期間は、ボルテージレギュ

レータ2とスイッチトランジスタM1がともにOFFになり、VOUT端子電圧が降下することがあ

ります。これを防止するために、VOUT端子には必ず10 μF以上のコンデンサを付加してくださ

い。 

また、VOUT端子電圧がRESET 検出電圧以下になると、特殊シーケンス状態に戻ります。 

 
表13 電源電圧(VIN)によるボルテージレギュレータ2と 

スイッチトランジスタM1のON／OFF切り換え 

電源電圧 (VIN) ボルテージ 
レギュレータ2 

スイッチ 
トランジスタM1 VOUT端子電圧 

VIN>VSW1 ON OFF VOUT 

VIN<VSW1 OFF ON VBAT − Vdif 
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3.4 スイッチトランジスタM1 

VIN端子からVOUT端子へのスイッチは、ボルテージレギュレータ2によって兼用されています。ボ

ルテージレギュレータ2がOFFすれば、VOUT端子からVIN端子への電流の逆流はありません。 
また、ボルテージレギュレータ2の出力電圧は、2.3 ∼ 5.4 Vの範囲で0.1 Vステップで選択できます。 
スイッチトランジスタM1のON抵抗は、60 Ω以下（IOUT = 10 ∼ 500 μA時）です。 

したがって、M1がONしてVOUT端子がVBAT端子に接続されると、M1による電圧降下（Vdif）は最

大で60 × IOUT（出力電流）となり、VOUT端子には最小でVBAT − Vdif (max.)が出力されます。 

なお、ボルテージレギュレータ2がONで、M1がOFFの時、M1のリーク電流はVBAT端子を接地（VSS
端子）した状態で、0.1 μA max.（VIN = 6 V、Ta = 25°C時）におさえられています。 
 

 

VIN VBAT 

VOUT 

M1 

Vdif 

図8 Vdifの定義 

REG2 
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 過渡応答特性 
1. 入力電圧変動による過渡応答特性 

入力電圧の変動は、電源投入（0 V→10 V の矩形波）を印加した場合と電源変動（6 V↔10 V の矩

形波）を印加した場合とで異なります。それぞれの場合について、リンギング波形とパラメータ依

存性を示します。また、参考までに測定回路を示します。 

 
電源投入：0 V→10 Vの矩形波の場合 

 

出力電圧 

10 V 

オーバーシュート 

アンダーシュート 

入力電圧 
0 V 

図9 電源投入：0 V→10 Vの矩形波の場合 図10 測定回路 

高速Amp. 

RL 
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シリーズ 

P.G. 
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VOUT 
VIN 

COUT 

オシロ 
スコープ 

 
 
電源投入   

VOUT 端子 VRO 端子 

COUT=22 μF、IOUT=50 mA、Ta=25°C 

入力電圧 
(5 V/div) 0 V 

10 V 

t (100 μs/div) 

出力電圧 
(0.5 V/div) 

 

 CRO=22 μF、IRO=30 mA、Ta=25°C 

出力電圧 
(0.5 V/div) 

入力電圧 
(5 V/div) 0 V 

10 V 

t (100 μs/div) 
 

図11 電源投入のリンギング波形（VOUT端子） 図12 電源投入のリンギング波形（VRO端子） 
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電源変動：6 V↔10 Vの矩形波の場合 
 

 

10 V 

オーバー 

シュート 

6 V 入力電圧

出力電圧 

アンダー 

シュート 

図13 電源変動：6 V↔10 Vの矩形波の場合 

高速Amp. 

RL 

オシロ 
スコープ 

S-8424A 
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P.G. 

VSS 

VOUT 
VIN 

COUT 

図14 測定回路 
 

 
電源変動   
  
VOUT 端子  

 

 

6 V 

10 V 

入力電圧 
(4 V/div) 

出力電圧 
(50 mV/div) 

 

 COUT=22 μF、IOUT=50 mA、Ta=25°C 

10 V 

6 V 

 

t (100 μs/div) 
図15 電源変動のリンギング波形（VOUT端子） 

  
VRO 端子  

 

 10 V 

入力電圧 
(4 V/div) 

出力電圧 
(50 mV/div) 

6 V 

 

CRO=22 μF、IRO=30 mA、Ta=25°C 

10 V 

6 V 

 
t (100 μs/div) 

図16 電源変動のリンギング波形（VRO端子） 
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参考データ：出力電流（IOUT）、負荷容量（COUT）、入力変動量（ΔVIN）、温度（Ta）の依存性 
 

参考までに、VOUT端子とVRO端子に発生するリンギング量を出力電流（IOUT）、負荷容量（COUT）、入

力変動量（ΔVIN）および温度（Ta）をパラメータとして測定した結果を次に示します。 
 
1.1 IOUT依存性  

(1) VOUT 端子 (2) VRO端子 
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1.2 COUT依存性  

(1) VOUT 端子 (2) VRO端子 
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1.3 ΔVIN依存性 

ΔVINは、低い方の電圧を6 Vに固定した場合の高い電圧との差を示しています。 
たとえば、ΔVIN=2 Vは、6 V↔8 Vということです。 
 

(1) VOUT 端子 (2) VRO端子 

IOUT=50 mA、COUT=22 μF、Ta=25°C 
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1.4 温度依存性  

(1) VOUT 端子 (2) VRO端子 
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2. 負荷変動による過渡応答特性 

S-8424Aシリーズでは、入力電圧を一定にして出力電流を10 μA ↔ 50 mA（VROは10 μA ↔ 30 mA）と

変動させると、出力電圧にオーバーシュート、アンダーシュートが生じます。図17に、出力電流による

出力電圧の変動の様子を示します。参考までに、図18に測定回路を示します。ついで、リンギング波形

とパラメータ依存性を示します。 

 

図17 出力電流による出力電圧の変動 

アンダー 

シュート 

オーバー 

シュート 

出力電流  

出力電圧 

50 mA 
10 μA 

図18 測定回路 

オシロ 
スコープ 

 

S-8424Aシリーズ 

VSS 

VOUT VIN 

COUT 

負荷変動によるVOUT端子でのリンギング波形を図19に、VRO端子でのリンギング波形を図20にそれぞれ示

します。 
VOUT端子  

 
 

出力電流 

出力電圧 
(50 mV/div) 

t (500 ms/div) 

50 mA 

 10 μA 

 

 VIN=6.0 V、COUT=22 μF、Ta=25°C 

50 mA 

10 μA 

t (50 μs/div) 
 

図19 負荷変動によるリンギング波形（VOUT端子） 
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出力電流 

出力電圧 
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t (20 ms/div) 
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 VIN=6.0 V、CRO=22 μF、Ta=25°C 

t (50 μs/div) 

30 mA 

10 μA 

 
図20 負荷変動によるリンギング波形（VRO端子） 
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参考データ：入力電圧（VIN）、負荷容量（COUT）、出力変動量（ΔIOUT）、温度（Ta）の依存性 
 
2.1 VIN依存性  
(1) VOUT 端子 (2) VRO端子 
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2.2 COUT依存性  
(1) VOUT 端子 (2) VRO端子 
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2.3 ΔIOUT依存性 
ΔIOUT、ΔIROは、少ない方の電流を 10 μA に固定した場合の多い電流を示します。たとえば、ΔIOUT=10 mA
は、10 μA↔10 mA ということです。 

(1) VOUT 端子 (2) VRO端子 

 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0 10 20 30 40 50 60 

リ
ン

ギ
ン

グ
量

 (
V)
 

COUT=22 μF、VIN=6 V、Ta=25°C

ΔIOUT (mA) 
 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0 10 20 30 40 50 60 
リ

ン
ギ

ン
グ

量
 (

V)
 

CRO=22 μF、VIN=6.0 V、Ta=25°C 

ΔIRO (mA) 
 

 
2.4 温度依存 
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 標準回路 
 

VRO 

VRO 

10 μF 

VOUT 

RESET 

CS 

VSS 

6 V 3 V 

VIN VBAT 

VOUT 

10 μF S-8424A 
シリーズ 

0.1 μF +

+ 

+ 

1 kΩ 

10 μF 

VOUT 

100 kΩ 

VOUT 

100 kΩ 

PREEND 

VOUT 

100 kΩ 

 
図21 標準回路 

 
注意1. VOUT、VRO端子には、10 μF以上のコンデンサを必ず付加してください。 

2. 上記接続図及び定数は動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価

の上、定数を設定してください。 
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 注意事項 

• IROまたはIOUTが小さいアプリケーションでは、出力電圧VRO、VOUTが上昇し、負荷安定度が規格外になる

ことがあります。IROまたはIOUTは10 μA以上とるようにしてください。 

• VOUT端子をモニタしているRESET 電圧検出器が、アンダーシュートによってアクティブにならないよ

うに、VOUT端子に適切なコンデンサを付加してください。 

• オーバーシュート量がVRO端子とVOUT端子に付加されているICやコンデンサの定格を越えないように

注意してください。 

• VOUT、VRO端子には、10 μF以上のコンデンサを必ず付加してください。 

• VINがVSW1以上の電圧から立ち上がる時には、VBATがPREEND 解除電圧以上であってもPREEND 端子に

パルス幅が4 ms未満のLOWパルスが発生します。従ってPREEND 端子をモニタする場合、VINを立ち上

げてから必ず4 ms以上経過後にモニタするようにしてください。 

• 本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加さ

れないようにして下さい。 

 
 

 応用回路 

1. バックアップにタイマ・マイコンを使用し、 PREEND をメインCPUで表示する場合 
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図22 応用回路1 
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2. バックアップ電池として2次電池を使用する場合 
 

VRO 

10 μF 

RESET 

CS 

VSS 

6 V 

VIN 

VBAT 

VOUT 

S-8424A 
シリーズ + 

+ 

3 V 

0.1 μF 

VCC 

INT 

マイコン 

10 μF 
+ 

100 kΩ 

10 μF 

100 kΩ 

RESET 

 
備考 ボルテージレギュレータ1を使用して、バックアップ電池をフローティング充電することができ

ます。 

図23 応用回路2 
 
3. メモリカード 
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図24 応用回路3 

注意 上記接続図及び定数は動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な 

評価の上、定数を設定してください。 

 

 

 NO
T 

RE
CO

MMEN
DE

D 
FO

R 
NE

W
 D

ES
IG

N



 バッテリバックアップ切換用IC 
Rev.4.0_00 S-8424Aシリーズ 

 

  33 

 諸特性 

1. ボルテージレギュレータ部（VRO=VOUT=3.0 Vの場合） 

1.1 入力電圧（VIN）－出力電圧（VRO）特性（REG1） 
(1) Ta=85°C (2) Ta=25°C 
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1.2 入力電圧（VIN）－出力電圧（VOUT）特性（REG2） 
(1) Ta=85°C (2) Ta=25°C 
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1.3 出力電流（IRO）−ドロップアウト電圧（Vdrop1）特性 1.4 出力電流（IOUT）−ドロップアウト電圧（Vdrop2）特性 
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1.5 出力電流（IRO）－出力電圧（VRO）特性 1.6 出力電流（IOUT）－出力電圧（VOUT）特性 

 

2.85 

2.95 

3.05 

3.15 

3.25 

1 μ 100 μ 10 m 1 
IRO (A) 

V R
O
 (V

) 

Ta=−40°C 
     25°C 
     85°C 

VIN=6 V 

 

 

2.85 

2.95 

3.05 

3.15 

3.25 

1 μ 100 μ 10 m 1 
IOUT (A) 

V O
U

T (
V)

 

Ta=−40°C 
     25°C 
     85°C 

VIN=6 V 

 
1.7 出力電圧（VRO）温度特性 1.8 出力電圧（VOUT）温度特性 
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1.9 入力安定度（VRO）温度特性 1.10 入力安定度（VOUT）温度特性 
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1.11 負荷安定度（VRO）温度特性 1.12 負荷安定度（VOUT）温度特性 

Ta (°C) 

0 

10 

20 

30 

40 

ΔV
R

O
1 (

m
V)

 

−40 −20 0 20 40 80 60 100 
 

 

Ta (°C) 

0 

10 

20 

30 

40 

ΔV
O

U
T1

 (m
V)

 

−40 −20 0 20 40 80 60 100 
 

NO
T 

RE
CO

MMEN
DE

D 
FO

R 
NE

W
 D

ES
IG

N



 バッテリバックアップ切換用IC 
Rev.4.0_00 S-8424Aシリーズ 

 

  35 

2. 電圧検出器 

2.1 CS 電圧検出器（−VDET1=3.3 V の場合)  
(1) 検出電圧（−VDET1）温度特性 (2) 出力電流（ISINK）特性 
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(3) 出力電流（ISINK）温度特性  
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2.2 RESET 電圧検出器（−VDET2=2.2 Vの場合）  
(1) 検出電圧（−VDET2）温度特性 (2) 出力電流（ISINK）特性 
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(3) 出力電流（ISINK）温度特性  
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2.3 PREEND 電圧検出器（−VDET3=2.6 V の場合）  
(1) 検出電圧（−VDET3）温度特性 (2) 出力電流（ISINK）特性 
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(3) 出力電流（ISINK）温度特性  
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3. スイッチ部 
3.1 スイッチ電圧（VSW1）温度特性 3.2 CS 出力禁止電圧（VSW2）温度特性 
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3.3 入力電圧（VBAT）－VBATスイッチ抵抗（RSW）特性 3.4 VBATスイッチ抵抗（RSW）温度特性 
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4. 消費電流 

4.1 VIN－VIN消費電流（ISS1）特性 4.2 VBAT－VBAT2消費電流（IBAT2）特性 
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4.3 消費電流温度特性  

(1) ISS1 (2) IBAT2 
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